UltraRAM - uus mélutehnoloogia, mis voib asendada nii vilkmélu kui RAM-i
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Arvutite milutehnoloogias pole viga suuri pohimottelisi muudatusi toimunud peale silikooni peale kolimist, kuid niitid on teadlased valmis saamas uut iilikiiret malutiitipi, mis on operatiivmalu kiirusega, kuid voib
samas ka infot pikalt séilitada - vdidetavalt kuni 1000 aastat.

Lancasteri Ulikooli (Suurbritannia) teadlased Peter D. Hodgson, Dominic Lane jt avaldasid 5. jaanuaril kokkuvdtte nn UltraRAM-i tehnoloogiast, mis on samal ajal nii operatiivmalu kui piisiméluna kasutatav. Sellel on
potentsiaali iilimadala energiatarbega salvestamisel, kasutades varemgi tuntud ujuvpaisuga viljatransistore (floati) te FET), mida k kse piisimélukiipides, kuid keerulisema struktuuriga. Teadlased kirjeldavad
uut pooljuhtelementi ja selle rakendamist rini (Si) substraadil, mida saab niiiid kasutada ka mdistliku hinnaga masstootmiseks.

Laboris valmistatud iihe-elemendilised mélud néitasid selget biti salvestamise vdimet ja head liilituskiirust. Lisaks annab kasutatav madal pinge ja viike pindala nii diinaamilisest muutmélust (DRAM) kui vilkmélust
(flash memory) parema tulemuse. Testimine néitas info vdimalikku séilimisaega iile 1000 aasta ning korduvate iilekirjutamiste hulk on traditsioonilisest valkmélust 100 kuni 1000 korda suurem.

Kes tahab tipsemalt tehnoloogiasse siiveneda, siis teadusartikkel asub siin.
Tavainimesel on aga hea teada, et uus tehnoloogia vdib tulevikuarvutites kaotada dra eraldi DRAM-mélu (mis vajab toidet, kuid on kiirem) ja vdlkmilu (mis sailitab massiliselt infot ka ilma toiteta, kuid on aeglasem).

Vaorreldes tavaliste pooljuhtmiludega on Lancasteris vilja to6tatud maluelemendi ehitus keerulisem:
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Samas pole sellest midagi, sest tdnapdeva kiibitoostus suudaks selliseid elemente juba massiliselt toota, usuvad teadlased. Rénikristallile ehitatud kiibid on ka vastupidavamad ja lihtsamad toota.

UltraRAM seega voib olla sinu arvutis voi nutiseadmes ithe "kivina", niteks moneterabaidise massmiluna ja seda voib kasutada nii operatiivmilu kui salvestusruumina. Operatsioonisiisteem ja rakendused ise
otsustavad, kui palju millekski eraldada.

Massmilu tootmine.

Nii peaks vilja ndgema UltraRAM-i milu kiibielemendi erinevad tootmisetapid.

Kaigepealt ilmselt voib jouda see tehnoloogia serveritesse, siis arvutitesse, siilearvutitesse ja mobiilidesse. Kiisimus on hinnas - kas uus salvestustehnoloogia suudab konkureerida seniste tehnoloogiatega, isegi kui tuleb
kallim toota ning kas selle eelised kaaluvad esialgu kdrgema hinna iiles? Lancasteri Ulikoolis uuritakse ka seda poolt ja piiiitakse leida voimalikult soodne ja lihtne tootmistehnoloogia.
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